2MBI300U4H-120
技术参数：

• Ic(A),Tc=80℃
       300
• Vce(sat),Max(V)
       2.05
• Ton(us)
           1.2

• Toff(us)
           1.0

• Rth(j-c),K/W
       0.085
• Pc(W)
               1470
• 封装
               M234
• 电路结构
           半桥

性能概要：

• 温度的细微变化影响关断开关的损耗

• 容易并联

• 宽RBSOA（额定电流的二次方）和高短路耐受能力

• 低损耗和软切换（减少EMI噪声）

目标应用：

• 通用变频器

• 交流伺服系统（驱动单元）

• UPS(不间断电源)
